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Schnelle Silizium-Miniatur-Gleichrichter

Mennstrom 400 mA |
# 1
paeriod. Spitzenspearrspannung 50...600 V E 1‘
E man 3,054
#-—
Kunststoffgehiuse 3 @ = 6,35 e |
56 A 2 nach DIN 41 883 Ew -~ N
Gewichtca. 04 g T
Mage in mm - p——
4

In listenméBiger Ausflihrung werden
diese Gleichrichter gegurtet geliefert.
Maheres siehe unter .Gurtung”.

i

Grenzwerte
Typ periodischer
Spitzensperrspannung
Uram ¥
1PB43 S0
1PE44 100
1PB45 225
1P&486 300
1P 64T 400
1P 649 600
pariodischar Spitzanstrom lerm 21) A
bei 8 <40° f >15 Hz
StoBstrom fir eine 50-Hz-Sinus- Igsng 15 A
halbwelle ausgehend von Ty = 25 °C
Sperrschichttemperatur T 150 “C
Bartriabs- und Lagerungs- Ty, Tg =55..+150 “C

temperaturbereich

1) Dieser Wert gilt, wenn die AnschluBdrédhte in 10 mm Abstand vom Geh&use
Umgebungstemperatur gehalten werden.
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Kennwerte

Nennstrom
bei Ty = 45°C

DurchlaBspannung
beilg=1ATj=25°C

Sperrstrom bei Uggs und
T=25°C

Sperrverzug

beim Umschalten von
le=10mAauf iz =10 mA
bisig = 1 mA

Wiérmewiderstand
Sperrschicht - umgebende Luft

Ieaw 400 1)
Ug <15
:H‘ <5
Rinwi <601)

pA

ns

L

1) Diesar Wert gilt, wenn die AnschluBdrihte in 10 mm Abstand vom Gehéuse
auf Umgebungstemperatur gehalten werden.

DurchlaBkennlinien

A 1P 643, 647,649
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zuléssiger Richtstrom in Ein-
wegschaltung in Abh&ngigkeilt
von der Umgebungstemperatur

ma 1P 645647 645

200 *C




